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特点

应用

典型应用电路
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封装及引脚排列

SOT23-6

引脚说明

引脚号码 引脚名称 描述

1 BS 高侧栅极驱动器升压输入（接自举电容）

2 GND 接地

3 FB 输出电压反馈

4 EN 使能

5 VIN 电源输入

6 SW SW 引脚，接电感

REF8230

V1.0 2

极限参数
（注1）

符号 参数 参数范围 单位
SW 开关节点电压 -0.3 ~ 19 V

VIN 输入电压 -0.3 ~ 19 V

BS 自举电压 -0.3 ~ VSW+6 V

EN EN电压 -0.3 ~ 19 V

FB FB电压 -0.3 ~ 6 V

TJ 工作结温范围 -40 ~ 150 ℃

TSTG 存储温度范围 -55 ~ 150 ℃

θJA SOT23-6封装热阻 220 ℃/W

推荐工作范围

符号 参数 参数范围 单位
VIN 电源电压范围 4.5 ~ 18 V

TOPA 工作温度范围 -40 ~ 85 ℃

TJ 工作结温范围 -40 ~ 125 ℃

注 1：极限参数是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保

证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规

范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

http://www.crmicro.com


电气参数

（除非另外说明，否则VIN=12V，VOUT=3.3V，L=6.8μH，COUT=66μF，ILOAD=3A，TA=25℃）

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

VIN输入供电电压及电流

VIN 输入电源范围 4.5 - 18 V

VUVLO UVLO阈值电压 VIN上升 - 4.2 4.5 V

VUVLO_HYS UVLO迟滞 VIN下降 - 0.3 - V

IQ 静态电源电流 IOUT=0；VFB=0.63V - 400 - μA

ISD 关机电流 VEN=0V - 2 - μA

EN使能

VENH EN开启阈值电压 1.5 - - V

VENL EN关断阈值电压 - - 0.4 V

IEN EN泄漏电流 VEN=2V - - 2 μA

FB反馈

VFB 反馈参考电压 0.588 0.600 0.612 V

OSC振荡器

FOSC 工作频率 400 500 600 kHz

DMAX 最大占空比 - 95 - %

tHIC_OFF
打嗝模式下，无开关动作的持

续时间
输出短路 - 6.8 - ms

功率 MOSFET

RDS_ONH 高侧功率管导通电阻 - 90 - mΩ

RDS_ONL 低侧功率管导通电阻 - 60 - mΩ

ILIM 高侧功率管电流限制 3.4 4.0 - A

温度保护

TSD 过温保护关断 - 150 - ℃

TSD_HYS 过温保护迟滞 - 20 - ℃

REF8230
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简化模块图

功能描述

性能控制

轻载高效工作

UVLO 保护

热关断
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REF8230 采用先进的电流模式控制，实

现快速瞬态响应，优化系统动态性能，轻载

模式下效率显著提升。

REF8230 拥有全面故障保护机制，包括

电流限制、过压、短路、欠压闭锁和热关

断，确保系统安全稳定运行。

EN 引脚控制芯片的开启和关闭。当 EN 

引脚电压高于开启阈值时，芯片开始工作；

反之，当 EN 引脚电压低于关闭阈值时，芯

片停止工作。EN 引脚的默认状态为低电平。

REF8230 在轻载下能保持高效率。当输出从重

载向轻载变化时，电感电流也会随之减小。当电感

的最低电流降至 0 时，REF8230 的 MOSFET 

会关断，从而进入非连续导通模式。若负载继续减

小，芯片会跳过周期，让开关频率降低，从而使轻

载保持高效。

UVLO 有两个阈值电压，分别为UVLO 高阈值

（典型值为 4.2V）和 UVLO 低阈值（典型值为 

3.9V）。在上电期间，当 VIN 高于UVLO 高阈值

时，芯片启动，同时UVLO 比较器阈值电压翻转为

低阈值。当 VIN 电压低于UVLO 低阈值时，芯片关

断，直到 VIN 电压高于 UVLO高阈值时重新启动。

如果芯片结温超出阈值（典型值为 150°

C），则触发过热保护，芯片会关断。当芯片结温

降低至恢复阈值时，芯片进入重新启动状态。
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应用说明

输出电压设置

在 REF8230 的 DC-DC 转换系统中，输出电

压由下式给出：

VOUT = VFB ∙
Rfb1 + Rfb2

Rfb2

其中：

VOUT：输出电压

VFB：反馈电压基准，典型值为 0.6V

Rfb1：FB 上拉电阻，接在 FB 引脚与输出之间

Rfb2：FB 下拉电阻，接在 FB 引脚与 GND 之间

电容器选择

为了确保REF8230芯片的稳定运行并有效减少

噪声干扰及承受电流浪涌，在 VIN（输入电压）

引脚到 GND （地）之间，至少配置一个 10μF 

的多层陶瓷电容器（MLCC），推荐并联安装两个

10μF 的MLCC。这种配置能够显著提升电路的噪

声抑制能力和电流处理能力，从而保护芯片免受

瞬态电压和电流波动的影响。

BS 和 SW 引脚之间必须连接一个陶瓷电容，

以确保系统正常运行。推荐使用容量为0.1µF。

输出电容的选择推荐采用以下计算公式：

COUT >
2 ∙ ΔIOUT

FOSC ∙ ΔVOUT

其中：

COUT：输出电容

ΔIOUT：输出电流变化，可取 IOUT*75%

FOSC：工作频率，典型值为 500kHz 

ΔVOUT：输出电压变化，可取 VOUT*5%

此外，至关重要的是，这些输入和输出电容器

应当被放置在尽可能接近REF8230的VIN及VOUT引脚

的位置。通过缩短电容器与芯片引脚之间的连接路

径，可以最大限度地减少寄生电感，提高滤波效

果，确保电源信号的纯净度和稳定性。这样的布局

优化对于提升整体电路的性能和可靠性至关重要。

电感器选择

根据以下几个因素选择电感：

1. 根据最大输出电流的纹波电流，选择合适的

电感。以 40％的纹波电流为例。电感的计算

如下：

L =
VOUT ∙ 1 −

VOUT

VIN_MAX

FSW ∙ IRIPPLE
=

VOUT ∙ 1 −
VOUT

VIN_MAX

FSW ∙ IOUT_MAX ∙ 40%

REF8230
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其中：

L：电感

VOUT：输出电压

VIN_MAX：最大输入电压

FSW：工作频率，典型值为500kHz 

IRIPPLE：纹波电流

IOUT_MAX：最大输出电流

2. 选择合适的电感器饱和电流额定值。

ISAT_MIN > IOUT_MAX +
1
2

∙ IRIPPLE

其中：

ISAT_MIN：电感器饱和电流额定值

IRIPPLE：纹波电流

IOUT_MAX：最大输出电流

3. 电感的DCR 和磁芯损耗必须足够低，以降低

功耗，满足效率的要求。推荐选择电感的

DCR<50mΩ。

热因素考虑

虽然 REF8230 是一种高效的 DC/DC 转换

器，但在转换过程中总会有一些功率损失，其中

大部分会变成热量使结温升高，所以确保良好散

热的 PCB 设计很重要。在 PCB 设计中，让 PCB 

的接地铜皮足够大，以带走芯片中产生的热量。
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PCB 布局

在 PCB 布局时，需要考虑回路面积，同时需要合

理放置输入电容器、输出电容器、电感器等关键外围

元器件。

1. CIN 必须靠近 IN 和 GND 引脚。 CIN 和 GND 形

成的环路面积必须最小化。

2. 与SW 引脚的 PCB 铺铜面积必须最小化，以避免

可能产生的噪音问题。

3. FB 引脚、FB 上拉电阻和 FB 下拉电阻必须远离

开关节点，以避免干扰。

4. 如果与EN引脚接口的系统芯片在关机模式下具

有高阻抗状态，并且 IN 引脚直接连接到锂离

子电池等电源，则最好在EN 和GND 引脚之间添

加一个下拉 1MΩ电阻器，以防止噪声在关机模

式下误触发调节器的开启。

典型特性曲线
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典型特性曲线
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典型特性曲线
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封装信息
SOT23-6

参数
尺寸（单位：毫米） 尺寸（单位：英寸）

最小值 最大值 最小值 最大值

A 1.050 1.250 0.041 0.049

A1 0.000 0.110 0.000 0.004

A2 1.000 1.200 0.039 0.047

b 0.280 0.420 0.011 0.017

c 0.100 0.200 0.004 0.008

D 2.800 3.020 0.110 0.119

E 1.500 1.700 0.059 0.067

E1 2.600 3.000 0.102 0.118

e 0.950TYP 0.037TYP

e1 1.800 2.000 0.071 0.079

L 0.600REF 0.024REF

L1 0.300 0.600 0.012 0.024

θ 0° 8° 0° 8°

REF8230
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深圳市基准半导体有限公司保留更改规格的权利，恕不另行通知，客户在下单前应获取最新版本资料 ，

并验证相关信息是否完整和最新。 

深圳市基准半导体有限公司对任何将其产品用于特殊目的的行为不承担任何责任，买方有责任在使用REF

品牌的产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人

身伤害或财产损失。产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
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